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Дипломная работа

на тему:



Предметная область

Источник

γ-излучение
Взаимодействие фотонов с 

объектом.
Регистрация 
электронов

Область применения: разработка расчетного аппарата для 
математического сопровождения экспериментов по облучению 
объектов ионизирующим излучением. 



Физическая модель
Типы взаимодействия:

• Комптоновское 
рассеяние

•Образование пар

Рассматриваются только 
первичные фотоны



Общая схема алгоритма

Генерация фотонов

Взаимодействие 
фотонов с объектом

Рождение 
электронов

Регистрация 
электронов

- итоговый вес



Таблицы косинусов углов рассеяния
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Строится таблица значений 



Спектр гамма-излучения

бесконечная железная 
пластина толщиной 2мм

Облучаемый объект:

Исходные данные

Конусный источник

Плоский источник

Результаты



Выводы
• Построен алгоритм пространственного и 

спектрального распределения потоков 
комптоновских электронов.

• Разработан алгоритм построения таблиц 
угловых распределений рассеянных 
частиц.

• Предложен и реализован экономичный 
способ проведения серийных расчетов 
распределений электронных потоков.


